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Zakladni informace

> hlavni sidlo: Phoenix, Arizona, USA

> celosvétové témér 20 000 zaméstnancu

» jeden z prednich svétovych vyrobcu:

2012-04
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analogovych integrovanych obvod
digitalnich integrovanych obvodu

analogoveé-digitalnich zakaznickych integrovanych obvod

logickych integrovanych obvod
diskrétnich polovodi¢ovych soucastek
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Nadnarodni skupina ON Semiconductor
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ON Semiconductor v

R — vyroba

Kremikovy ingot Kremikova deska Deska s Cipy Integrované obvody

ON Semiconductor Czech Republic, s.r.0., pravni nastup  ce,
Roznov pod Radhost ém

»vyroba materialt pro polovodi¢ovou techniku
»vyroba polovodi¢ovych soucastek

»cca 1200 zaméstnancu
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ON Semiconductorv CR — navrhov & stiediska

SCG Czech Design Center, s.r.o.
Roznov pod Radhost ém

»navrhové stredisko polovodi¢ovych soucastek

»navrh analogovych integrovanych obvodu

@ntrum sdilenych slu@

>dalSi podpurné utvary (napf. HR, finance...)

»cca 200 zaméstnancu
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ON Semiconductorv CR — navrhov & stiediska
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IT centrum sdilenych sluze b

IT centrum zaloZzeno v roce 1999

Jeden z nejv étSich ,IT zam éstnavatel 0“ v regionu, v
sou €asnosti 75 zam éstnanc U

22 novych zaméstnancu
od pocatku 2011

Cca 10 novych pozic
v roce 2012

Pramérny vék — 37 let

ON Semiconductor® ﬂN

2012-04




IT centrum sdilenych sluze b

« Typické pracovni pozice:
— Programator, analytik, systémovy administrator
— Systemovy analytik, architekt
— Analytik business systemu
— Rizeni IT projektt (PMO)

« Uzka spolupréace s dalsimi IT centry ve firmé (USA, Filipiny,
Malajsie...)

* Vyznamné moznosti profesniho rustu, mj. diky schvalenemu
grantu EU na specifické vzdélavani pro pracovniky IT centra
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IT centrum sdilenych sluzeb

 Hlavni ¢innosti IT centra:

2012-04

podpora a rozvoj kritickych MES systémua ( Java, Oracle, webové
technologie )

automatizace vyrobnich procesu ( Java, .NET, Oracle )
sbér a zpracovani dat ( Java, Oracle )

Business Intelligence, data mining, statisticka analyza, systémy pro podporu
rozhodovani a reporting (OBIEE, Hyperion )

podpora ERP systemu a vyvoj rozSifeni/rozhrani ( Oracle EBS)
integrace aplikaci ( Oracle SOA Suite, Java)

vyvoj a podpora externiho Webu firmy - www.onsemi.com (Java, Oracle,
webové technologie )

vyvoj a podpora firemnich mobilnich aplikaci pro Android, iPhone, BB atd.,
(platform SDK, Java, mobilni webové technologie)

globalni/lokalni podpora IT infrastruktury a databazi (Linux, Unix, MS
Windows, Oracle, MS SQL Server)

* Pracovnici v Roznové zajistuji nejen technickou podporu a
rozvoj IS, ale i vedeni projektu a fizeni tymu v zahranici.
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Hlavni priority rozvoje IT tymu
> Vyvoj a podpora specifickych vyrobnich systému
> Integrace aplikaci (EAI)
» Business Intelligence (Oracle Bl Suite)
» Podpora firemniho ERP systému

s hlavnim zaméfenim na vyvoj rozSifeni
systému a rozhrani na dalSi firemni aplikace
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Spoluprace se studenty a VS

» exkurze v ON Semiconductor (Roznov p. R.), Den otev  fenych
dvefi (Brno)

» odborné p fednasky (kurzy) na vysokych Skolach

> specialni odborné p Fednasky

» Ue¢ast na studentskych odbornych konferencich (nap F. Student
EEICT, Radioelektronika)

» Ucast v komisich na obhajobach DP

> finan éni podpora vybranych projekt G

» FEKT VUT (2005): Laborator ELDA (E/ectronic Laboratory for Design and
Application)

» PfF MU (2007): Laboratof LDDA (Laboratory of Diagnostics of Defects, Analysis

of silicon surface and shallow layers)
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Zapojte se do tymu jiz v pr ubéhu studial

» Letni staze & celoro ¢€ni brigady (navrhova st fediska , IT)
» Stipendia

» Diplomoveé prace

» Pracovni spoluprace

» Exkurze
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SOUTEZ O CENY !

Byli jste pozorni?

Na stanku ON mate moznost
vyhrat t ri cyklistické v etrovky!







ZAPOJTE SE DO TYMU ON!

WWW.0NnsSeml.cz
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Stipendia

Stipendium spole¢nosti ON Semiconductor mohou ziskat studenti, ktefi:

B pozadaji pisemn & do konce ¢€ervna 2012 a p fedlozi tyto podklady
» strukturovany Zivotopis v ¢eském a anglickém jazyce
» doporuceni alespon jednoho univerzitniho pedagoga
» prehled dosavadnich studijnich vysledk
> téma zavérecné prace (v pripadé, Ze jiz bylo zadano)

B jsou minimaln é ve 3. ro éniku prezen €éniho studia na vysoké Skole
B (spésné absolvuji vyb érové Fizeni

Stipendistiim dale nabizime:
» moznost letnich stazi
» moznost spoluprace na diplomové praci, apod.
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Letni staze — Roznov p. Radhost ém

» Obsahem staze je FeSeni odborného Ukolu za dohledu pracovnika
z prislusného useku nebo FeSeni vyzkumného ¢€i vyvojového ukolu.

» Minimalni délka stdZze je 1 m ésic, probiha zpravidla od ¢ervna do z4 Fi.
(Ve vyjime énych p Fipadech je mozno ji vykonavat kratSi dobu - dle pot  Feby
daného useku.)

» Staze jsou finan ¢né ohodnocené, stazist Um hradime stravovani av p Fipadé
pot Feby také ubytovani. Se stazisty se sepisuje “Dohoda o provedeni
prace”.

» Zajemci o staz se mohou hlasit na personalnim odd  éleni nejpozd éji do
poloviny dubna daného roku a musi p  FedlozZit strukturovany Zivotopis

v CJ aidedln & i v AJ, pr tivodni/motiva éni dopis.
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Staze v oblasti IT

 Letni staze - typicka délka trvani asi 6-8 tydnu, v roce
2010 absolvovalo staz celkem 10 studentu

« Staze behem skolniho roku (napr. 1 den tydne)

- Aktualni teémata moznych stazi:
— Aplikace pro vzdaleny monitoring produkénich zarizeni
— System spravy log souboru
— Konfiguracni aplikace
— RozSifeni funkcionality existujici Java aplikace
— Knihovna pro generovani grafu
— Modernizace architektury existujici Java aplikace
— Staze v oblasti administrace PC infrastruktury
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Diplomoveé prace

V ramci spoluprace na diplomovych pracich nabizime student am:

> specifikaci ttmat a odborné vedeni diplomovych prac i nasimi odborniky
» moznost vyuziti laborato Fi na méreni

» moznost vyb éru témat, ktera jsou v souladu s nejmodern  &jSimi trendy v elektronice
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